


В качестве мелкого замечания, следует отметить, что в автореферате никак не обсуждается 
роль электрон-электронных столкновений, которые могут итрать существенную роль в 
достаточно чистых системах, важных для практических приложений. В частности, было бы 
интересно повторить все вычисления для гидродинамического режима, в котором 
столкновения доминируют. Также в автореферате при анализе фотоиндуцированных краевых 
токов предполагается, что краевое состояние является бесконечным. В то же время, в 
реальных системах конечного размера, появляется дополнительная возможность передачи 
импульса и возникают новые внутризонные переходы, приводящие к генерации постоянного 
тока. Как следствие, возникает обратный эффект Фарадея, который может конкурировать с 
механизмом генерации «синтетического» магнитного поля, обсуждаемым в автореферате. 
Сделанные замечания не является критическими и скорее являются пожеланием для 
дальнейшего развития полученных результатов. Они никак не влияют на общую высокую 
ОJ{енку работы. выполненной на самом высоком уровне. 

Подводя итог, следует сказать, что, насколько можно судить по автореферату, диссертация 
Дурнева Михаила Васильевича является законченной научной работой. выполненной на очень 
высоком научном уровне, и содержит решение ряда важных задач о нелинейном оптическом 
отклике дираковских материалов на основе топологических изоляторов, rрафена и близких 
материалов. Материалы диссертации опубликованы в ведущих зарубежных журналах 
(Pl1ysical Review Letteгs, 2D Mateгials. Успехи физических наук, Physical Review В, Joumal of 
Physics: Condensed Mattel", Physica status solidi, Applied Scieпces и др.), докладывались автором 
на престижных российских и международных научных конференциях. Автореферат написан 
подробно и понятно и дает полное представления о содержании диссертации. Положения, 
выносимые на защиту. хорошо обоснованы. 

Таким образом, насколько можно судить по автореферату, диссертационная работа содержит 
принципиально новые важные результаты, имеющие как фундаментальное, так и прикладное 
значение. Она удовлетворяет всем требованиям диссертационных советов Физико­
технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, предъявляемым к докторским диссертациям. 
Дурнев Михаил Васильевич безусловно заслуживает присуждения ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности l .3.11 - физика полупроводников 
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